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Projet 1 - PONT-H / Carte d'évaluation d'un pont en H
monophase

Projet :LMP3
Info : [DIV170]
Révision  : samedi 20 janvier 2001

Fig. 1.1. Supports de test (images-composants\pont-h-1.jpg).

1.1 Listedesdocuments
- Liste des composants.

- Allure des principaux composants.
- Listedu matériels et prix.

- Schémade cablage.

- Circuit imprimé.

- Implantation des composants.
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L iste des composants
Tableau 1.1. Liste de composants (projets-Imp3.xls/ PONT-H).

Réalisation de circuits imprimés — LM P3 — 2000/2002

No Quantité Référence Désignation | Empreinte
1 1 Bl ANODE1 EMBASE
2 1 B2 ANODE3 | EMBASE
3 1 B3 CATHODE1 | EMBASE
4 1 B4 CATHODE3 | EMBASE
5 1 B5 DRAIN3 EMBASE
6 1 B6 DRAIN1 EMBASE
7 1 B7 SOURCE3 | EMBASE
8 1 B8 SOURCEL EMBASE
9 1 B9 ANODE4 EMBASE
10 1 B10 ANODE2 | EMBASE
11 1 B11 CATHODE4 | EMBASE
12 1 B12 CATHODEZ | EMBASE
13 1 B13 DRAIN4 EMBASE
14 1 B14 DRAIN2 EMBASE
15 1 B15 SOURCE4 | EMBASE
16 1 B16 SOURCE2 EMBASE
17 4 D1,D2,D3,D4 15V D041
18 1 JP1 DIODE1 TEST220
19 1 JP2 DIODE3 TEST220
20 1 JP3 CDE3 3PL2
21 1 JP4 MOSFET3 | TEST220
22 1 JP5 CDE1 3PL2
23 1 JP6 MOSFET1 TEST220
24 1 JP7 DIODE4 TEST220
25 1 JP8 DIODE2 TEST220
26 1 JP9 CDE4 3PL2
27 1 JP10 MOSFET4 | TEST220
28 1 JP11 CDE2 3PL2
29 1 JP12 MOSFET2 | TEST220
30 1 JP13 DIODE1 3PL2
31 1 JP14 DIODE2 3PL2
32 1 JP15 DIODE4 3PL2
33 1 JP16 DIODE3 3PL2
34 6 VISL..VIS6 VISSERIE M3
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1.3 Alluredesprincipaux composants

Fig. 1.3. Embases fil etées (images-composantsitest_t0220.gif & jpg).

Fig. 1.4. Bornier CANDEM 3 points (images-composants\bornier 1.jpg).
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1.4  Carted'évaluation d'un pont en H

Fig. 1.5. Carte d'évaluation compléte (images-maquettes\div170-1.jpg).
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LMP3/PONT-H /[DIVxxX] Revison: 1

Référence | Qu.| Dédgnation Fournisseur Dae |CodeCde|U.dV.|PrixU. |PrixT.
B?? 4 |Douille doubleisolation a visser noire | Radiospare| novembre-00| 230-6350| 1 20,40 F 81,60 F
B?? 4 |Douille doubleisolaion a visser bleue | Radiospare| novembre-00| 230-6366| 1 2091 F 83,64 F
B?? 4 |Douille doubleisolaion a visser jaune | Radiospare| novembre-00| 230-6372| 1 2091 F 83,64 F
B?? 4 |Douille doubleisolation a visser verte | Radiospare| novembre-00| 230-6388| 1 2091 F 83,64 F
JP 8 |Support de test pour TO-3 et TO-66/ Radiosparey janvier-01 | 767-220 1 |167,88F| 1343,04F
JP 8 |Connecteur pointsavisser Radiosparesnovembre-00| 131-8936| 10 24,65 F 19,72 F
Divers | 226 |Circuit imprimé X mm IUT GEll | janvier-01 1 0,20 F 45,20 F
0,00 F
TOTAL H.T.: | 174048 F
20,60% | 35854 F
TOTAL T.T.C.:| 2099,02 F
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